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El invento se refiere a un circuito decodifi
cador para un receptor de televigidn multisistema para
el tratamiento de al menos una sefial modulada en ampli
tud y una sefial modulada en frecuencia, que comprende
un separador conmutaeble de via de sefial en una via de
sefial de modulacion de amplitud y una via de sefial el -
modulacidn de frecuencia, incluyendo la via de sefial Qe;:
modulacion de frecusncia un limitador.

Son conocidos circuitos decodificadores en un
receptor de television en color PAL- SECAM del tipo an
tes descrito, del documento de publicacidn de la paten
te alemana 1.2 T79.727, que utilizan dos separadores de
via de setial para una sefial de crominancia cada uno de
los cuales esta acoplado 2 una salida de un conmutador
que funciona a la mitad de la frecuencia de 1inea, el
cual estd acoplado & su vez a una salida ¥y a una entra
da de una 1inea de vetardo.

El objeto del invento es hacer los circuitos
de oste tipo adecuados para la técnica de circuitos in
tegradosg.

A este respecto, un circuito decodificador
del tipo descrito en la introduccion de acuerdo con el
invento esta caracterizado porgue el separador de via
de sefial incluye un primer transistor acoplado & una en

trada del mismo, cuyo transistor tiene su emisor de un
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segundo transistery & una primere fuente de corriente
a través de una primera resistencia, estande conectada
ademds dicha conexidn entre 1a primera resistencia y
la primera fuente de corriente al emisor de un tercer

5 transistor a través de una segunde resistencia, estan~
do acopladas cada una de las bases del segundo y tercer .
trangistores a une entrada diferente de tension de con
mutacion del gistema, mientras que al menos uno de los
colectores del primero y segundo transistores esté aco ’

10 plado & una salida de modulacion de frecuencia del sepgr
rador de via de sefial y al menos uno de los colectores |
del primer y tercer transistores esté acoplado & una sg
1ida de modulacidn de emplitud del separador de via de
gefial,

15 Debido & esta medida, se obtisne un separador
conmutable de via de sefial para un circuito decodifica
dor que puede realizarse fdcilmente mediante técnicas
de circuito integrado y que actya como limitador para
sefiales moduladas en frecuencla, por ejemplo, para el

20 sistema SECAM, y como amplificador para sefiales modulg
das en amplitud, por ejemplo para el sistema PAL, mien
tras que extensiones adicionales con elementos de cir-
cuito integrades permiten obtener diferentes circultos
decodificadores de un modo simple,.

25 Se desoribird él invento con referencia a los
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dibujos y & algunas realizaciones.

En los dibujos:

La Figura'1 i1lustra, a modo de disgrama de
circulto de prinecipio no detallado, parte de un circui
t0 decodificador de acuerdo con el invento que tiense
dos separadores de via de sefial de crominancie incorpa. '
redos entes de un conmutedor que funciona & la mitad
de frecuencia de l{nsa;

La Figura 2 representa, & modo de diasgrama
de estudio, un clrecuito decodificador de acuerdo con el
invento en el cual estéd inoluida 1a parte representada
en la Figura 1 en un diagrama de blogques;

La Flgura 3 representa, a modo de diagramsa
de cirouito de principio no detallado, parte de una res
lizacion adicional de un circulto decodificador de
acuerdo con-el invento gque inecluye dos separadorss de
via de sefial incorporados después de un conmutedor que
funciona & la mited de la frecuencia de linea;

La FPigura 4 representa, & modo de diagrema
de estudio, un circuito decodificador de acuerdo con el
invento, en el cual estéd incorporads la parte represen
tada en la Figura 3 en un diagrama de blogues,

En la Figura 1 la base de un primer transis-
tor 1 esté conectada & une primera entrada 3. EL coleg

tor de este transistor 1 estd conectado & una tensidn
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positiva de $12V. Una seflal de crominancia PAL o SECAM,
que se produce en una salida do una 1linea de retardo no
representada, estd aplicada a 1l primera entrada 3.

El emisor del primer trensistor 1 esté coneg
tado al emigsor de un segundo transistor 5 cuya base eg
t4 conectada a una primera entrada % de tensidn de con.
nutacidn de sistema, ‘

Cuando se recibe una seflal de crominancia SE-
CAM, la tensidn en la entrada 7 de tension de conmute-
cidn de sistema se hace tal que el segundo transistorar"
5 conduce, Cuando se recibe una sefial de crominancia
PAL la tensidn es tal que este segundo transistor 5 que
da el corte. .

Tos emisores del primer y segundo transisto-
res 1y 5 estén conectados, & través de una primera rg
gistencia 9, al colector de un transistor 11 que sirve
como primera fuente de corriente cuya base esté consctg
da & una tension positiva de més 41,5 V y cuyo emisor
osth conectado, & través de una resistencia 13, a un cop
ductor O de tension cero.

El colector del transistor 11 esté consctado,
a través de una segunda resistencia 15, al emisor de
un tercer transistor 17 cuya base esté conectada a una
gegunde entrada 19 de tonsion de conmutacién_de gistema.

Cuando Se recibe una gefial de crominancie
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SECAM, la tensidn en la segunda entrada 19 de tension
de conmutacidn de sistema es tal que el tercer transig
tor 17 queda al corte y cuando se recibe una gefial de
crominancia PAL la tensidn es tal que el tercer transig
tor 17 conduce,

El primero, segundo y tercer transistores 1,7 :
5y 17, la primera y segunda resistencias 9y 15y la -
primera fuente 11 de corriente constituyen un separador

de via de sefial que, en caso de recepcidn de una sefiel
de c¢rominancia PAL, tiene una funcidn de amplificacidn
¥y en caso de recepcidn de una sefial de crominancia -
SECAM, tiene una funcién de limitacidn. Cuando se reci
be una sefial SECAM, el primer y segundo transistores 1 -
v 5 constituyen un amplificador diferencial de tensidn
limitador porque sus emisores estéﬁ conectados direc~
tamente entre sf y cuando se recibe una sefial de cro-
minancia PAL el primero y tercer transistores 1 y 17
constituyen un emplificador diferencial no limitadoy=

porque sus emisores estén conectados a una primera -
fuente 11 de corriente a través de la primera y segunda
regsigtencias 9 y 15 que producen entonces una reaccidn .

Tos emisores del primero y segundo ftransisto
res 1 y 5 estédn conectados a la base de un cuarto tran
gistor 21 cuyo emisor esté conectado, a través de una
tercera resistencia 23, al colector de un transistor 25
que sirve como segunda fuente de corriente cuyo emisor

estd conectado, a través de una resistencia 27, al coa
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ductor Q de tensidn nula y cuya base egté conectada @
1a tensidn positiva de 41,5 V.

Adends, el coleotor del transistor 25 esté
conectado, a través de una cuarta resistencia 29, al
emisor de un quinto trensistor 31 y esta tembién coneg
tado al emisoxr de un sexfo fransistor 33. La base de . -
este mexto transistor 33 estéd conectada a une #eroera.
entrade 35 de tension de conmuteoion de sistema y el
oolector estd oonectado, & travéé de una resistencia
36, a una tengidn de alimentacién positiva de 47 V.

Como reswltedo de 1a tensidn en esta tercera
ontrada 35 de tension de coamutaoion de sistema, el |
cuerfo y quinto transistores 21 y 31 estén al corte cusn:
do se recibe una sefisl de crominancis SECAM y son he-
chos conductores cuando se recilbe mna sefial de cromi-:
nanela PAT. In el Gltimo caso, el sexto transishor 33
eaté al corfe. El cuarto y quinto trensistores 21 y 31
funcionan entonces ocome emplificador diferencisl para
una sefial que procede del emisor del primer transistor
1e

Ta base del quinto transismtor 31 estd consota
da a los emisores interconsctados de un eéptimo y un og
tavo trensistores 37 y 39 que estén conectedos, a tra-
vén de una quinta resistencia 41, al coleoctor de un tran

gilgtor 43 que sirve oomo tercera fuente de corrlente..
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Ta base del Altimo transistor 43 esta conectada a la
tensidn positiva de 41,5 V y el emisor esté conectado,
a través de una resistencia 45, al conductor O-de tan-
gion cero, El colector del transistor 43 esta conecta~
do ademds, a través de una sexta resistencia 46, al emi
sor de un noveno transistor 47. La base del octavo trag
sistor 39 estd conectada a ura cuarta entrada 49 de tep
sién de conmutacion de sistema y la del noveno transig
tor 47 esté conectada & una gquinta entrada 51 de ten-
5idn de conmutacion de sistema,

La base del séptimo transistor esté consctada
a una segunda entrada 53 de sefial de crominancia & 1l&
cual estd aplicade una sefial de crominancia PAL o SECAM
que se produce en una salida de dicha linea de retardo
no representada,

Los ftransistores séptimo, octavo y noveno 37,
39, 47, las quinta y sexta resistencias 41, 46 y la ter
cera fuente 43 de corriente constituyen un segundo sepa
rador de via de sefial de crominencia PAL- SECAM.

Durante el tratamiento de una sefial de cromi
nancia SECAM, las tensiones en la cuarta y quinta entra
das 49 y 51 de tensidn de conmutacidn de sistema age-
guran que el noveno transistor 47 estd al corte y que
el octavo transistor 39 se hace conductor. El séptimo

y el octave transistores 37, 39 constifuyen entonces.
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an emplificador diferencisl limitador paras la seffel de
erominancial SECAN, h
Durante el tratamiento de una sefial de cromi
nénoia PAL, las tensiones en las entradas cuarta y quin
te 49 y 51 de sefial de conmutacidn de sistema son teles
que el ootavo transistor 39 ostd &l corte y el noveno ?'
translstor 47'oondace, de modo que los transistores 8ép -
%imo y noveno 37, 47 constituyen un amplificador limitg -
dor como resultado de la resceidn producide por las re -
sistencias quinta y sexta 41, 46..Se produoce entonces: . .
en la guinia resistencia 41 una seffal de crominancia PAL
que esté aplicada @ la base del quinto transistor 31.
Bl emplificador diferencial constituido por |
108 trensistores cusrto y quinto suministraréd entonoes
una sefial que es proporclonal a la diferencia de las
tensiones presentes en las bases de log transisgtores
cusrto y quinto 21, 31 en las cusles estén aplicadas
convenlentemente una sefial de crominancia PAL retarde-
da y una sefial de crominancia PAL sin retardar. Los ©o
lectores de loe transistores cuarto y quinto suminis-
trarén entonces una sefirl de crominencla que represen
ta la componente de la fase alternante de la seflal PAL.
Tos coleotores del segundo transistor 5 ¥
del cuarto transistor 21 estén interconsctedos, ael op

mo lo# del ootevo transistor 39 y el quinto transistor

-9 -
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31, Estas interconexiones gserdn asi portadoras, en el
caso de rscepciénaPAL, en.oposicién de fase, de la com
ponente de fase alternante de la gefial de crominancia
PAL y de la sefial de crominancia SECAM limitada sin rg
tardar en el cago de recepcién SECAM.

Tos colectores interconectados de los tran— -
sistores segundo y cuarto 5 y 21 estén conectados a los
emisores interconsctados de un décimo transistor 53 ¥
un undéeimo transistor 55, los colectores interconectg .
dos de los transistores quinto y ootavo 31, 39 estén
conectados a los emisores interconectados de un duodé~-
cimo transistor 57 y un decimotercer transistor 59. Las
pases del undécimo y del duodécimo transistores 55, 57
estdn conectadds a una tensidn positiva de +4,7 V, y las
del décimo y decimotercero transistores 53, 59 estén
consctadas a una entrada 51 de tensidn de conmutacian
de la mited de la frecuencia de linea. Los colectores
del ddeimo y duoddeimo transistores 53, 57 estén inter
coneotados, as{ como los del undéeimo y decimotercero
trengistores 55, 59. .

Los trensistores déoimo, undécimo, duodécimo
Ng decimotefcero'53, 55, 57, 59 congtituyen un conmuta-,
dor bipolar que interconecta las dos entradas & las
dos salidas alternativemente de un modo directo ¥ de

un modo cruzado. En el caso de recepoién SECAM, esté
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continuamente disponible una componente de sefial (R-Y)
de crominancia en los colectores del undécimo y deoimo
tercero transigstores 55, 59 y estd disponibie una oot~
ponente de sefial (B-Y) de crominancie en los colectores
5  del décimo y duodécimo transistores 53, 5%, nientras
que en caso de recepcion PAL cada una de estas parejas;;tg
de colectores proporciona una componente de sefial (R—Y} |
de crominancia que'tiene un signo no alternante. o
La sefial (R=Y) de crominencia es transmitida}'
10 a través de un transistor 63 a una salida 65 que es og
min para PAL ¥ SECAM, A este respecto, los colectores
de los transistores 55 y 59 estén coneotados al emisorth
del transigtor 63 cuya bhase egté coneotada & una ten-
sidn de elimenmtecidn positive de 47 V y cuyo colector
15  estéd conectado, a través de una resistencim 67 de cargs,
& una tension de alimentacion positiva de +12 V,
Los colectores del tercer transistor 17 y el
noveno trensistor 47 estén conectedos entre s y ademds,
a través de una séptima resistencia 69, al emisor de
20 un decimocuarto transistor Tl vy, & través de una octava
resistencia 73, el emisor de un decimoquinto trensig=
tor 75. La base del decimocuarto transistor 71 esté cg
nectada a la tensidn de alimentacidn positiva de 7 V
v su colector estd consotado a la tensidn de alimenta-

25  clon positive de $12 V, El colector del decimoguinto

14’-7-72 wn 11 bl
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transistor 75 estéd conectado, a través de una resisten
cia 77 de carga, & la tension de alimentacidn positiva
de 412 V., Su bags esta conectada al colector del sexto
transistor 33 y recibe una tensidn de conmutacion de sig
tema, asi como a la base de un decimosexto transistor

79 conectado al mismo, cuyo colector esté& conectado a

la tension de alimentacidn positiva de 412 V y cuyo emi .
sor estd conectado al emisor de un decimoséptimé tran~ .
sistor 81. Estos emisores interconectados estén conectg‘
dos & los colectores del déecimo y duodéeimo transisto-
res 53, 57. La base del decimoséptimo transistor 81 eg
t& conectada & una tensidn de alimentacidn positiva de
+6,5 V y su colector esté conectado al del decimoguinto
transistor 75. Estos colectores interconsctados oconsti
tuyen une salida 83 para la componente de sefial (B-Y)

de ambas sefiales de cromlinancia PAL y SECAM.

Ia componente (B-Y) de la sefial de crominan-
cia PAL esté conetituida en los colectores comunes del
tercer y noveno transistores 17, 47, donde son sumadas
entre si una sefial de crominancia PAL no retardada y
una sefial de crominancia PAL retardada y son trasmiti-
das a la registencia 77 de cargsa porque, en el casc de
recepeidn PAL, ol decimoquinto transistor 75 conduce
y ol decimocuarto transistor T1 esta al corte como re-

sultado de 1a +tensidn ds conmutacidn de sistema presente

= 12 =
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en la base del decomiguinto transistor 750

Sin embargo, en caso de recepcién SECAM, el
decimoguinto y el decimosexto transistores T5, T9 es~
tén al corte y el decimocuarto y el decimosépﬁimo tran
sistores Tt, 81 conducen, de modo que la sefial (B=Y)
de crominancis SECAM de los colectores interconecte— —
dos de los transistores décimo y duodécimo 53, 57 es

transmitida a la salida 83.

En el circuito decodificedor de 1la Figura 2, -

una parte 85 representada en diagrama de blogues corres

ponde al circuito representado en la Figura 1. ILos com

ponentes correspondientes tienen las mismas cifras de” .

referencia que los de la Figura 1, Una entrada 87 del
circuito estd conectada, a través de una 1inea 89 de
retardo, @ la entrada 53 de la parte 85 y, a través de
un atenuador 91, arla entrada 3., Cada una de las en-
tradas 3, 53 pueden consctarse, a través de un gsepara
dor 93, 95 de via de sefial, a un limitador 97, 99 en
cngo de recepcién SECAM, por una parte, y por otra par
te a una entrada de un clrcuito 101 sumador y de un
cireuito 103 substractor en caso de recepcidn PAL, El
circuito 101 sumador tiene una entrada 105 que puede
ser conectada, a través de un contacto 111 de conmuta
oion de sistema, a la gelida 83 en caso de recepcién

PAL, Las salidas de los limitadores 97, 99 y las en-
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tradas de un conmutador 113 bipolar que funciona a la
mitad de la frecuencia ds l{nea, estén conectadas a las
galidas 107, 109 del eircuito 101 sumador. Una salida
del conmutador 113 puede conectarse, en caso de recep
cidn SECAM a través de un combacto 115 de conmutacion
de sistema, a la salida 83 de la parte 85 y otra sali?"f:
da estd conectada a la salida 65 de la parte 85.

Tl separador 93 de via de sefial y el limita
dor 97 corresponden a los transisiores primero, segun’
do ¥ tercero 1, 5, 1% de la Figura 1. EL separédor 95
de via de sefial y el limitador 99 corresponden &l sép
timo, &l octavoe,y &l noveno transistores 37, 39, 47 de
la Figura 1. EL circuito 101 éumador corresponde &
los transistores tercero y noveno 17, 47, el circuito
103 substractor corresponde a los hransistores cuarto
v quinto 21, 31 de la Figura 1, el conmutador 113 que
funciona a la mitad de 1a frecuencia de lfnea corres-
ponde a los trangistores déeino, undécimo, duodéeimo
y decimotercero 53, 55, 57 y 59 de la Figura 1, el con
tacto 111 de conmutacion de sistema corresponde a los
decimocuarto y decimoquinto transistores 71, 75 de la
Figura 1 y el contacto 115 de conmutacidn de sistema
corresponde a los decimosexto ¥ decimoséptimo transig
tores 79, 81 de la Figura 1.

Tos contactos 93, 95, 111, 115 de conmutacion

de sisteme son accionados por tensionesg que se origi-

- 14 =
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nan de un generedor 117 do tensidn de conmutacion de
slstema que puede hacerse funoionar,.si ge desea, ma=
nual o auﬁomatﬂcamenxe. En el ultimo caso, ha de deri
varsge una serigl de identificaeldn de sistema de las
seflales de crominancia, .

Ta salida 83 de 1la parte 85 estd conectada,
a través de ﬁn condensador 119, a una primeraventra—
de de un demodulador 123 de producto y, a tpavés de un
circuilto desfasador, a una segunda entrada 125 del
nismo. Bl circuito desfasador esté constituido por una
disposicion en serie de un condensador 127 y un cir-
cuito 129 resonante paralelo que tiens un factor de
calidad Q ajustable. El punto de union entre el conden
gador 127 NG el circuito 129 resonante paralelo ogté
oonectado, a traves de un oondensador 131, a una se- .
gunda entrada 125 del primer demodulador 123.

La galida 65 de la parte 85 estd iguélmente
unida a un segundo demodulador 133, a través de un con
donsador 135 & una primera entreda 136 y & travds de
condensadores 13%, 141, a una segunda entrada 142,
mientféstque el punto de unidn de los condensadores
i37, 141 esté conschado & un circuito 139 desfasador
que tieﬁe un factor de calidad Q ajustable,

La estructura del primer demodulador 123 es

comoe sigﬁe. La primera entrada 121 estéd conectada a

- 15 -
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la base de un transistor 143 cuyo emisor esté conecta
do, a través de dos resistencias 145, 147, al emisor
de un transistor 149, El punto de union de las resig-
tenciag 145, 147 estad conectado &l colector de un tran
sistor 151 dispuesto como fuente de corriente, cuya ba
so estd conectada a una fuente de elimentacidn positi -
va de 41,5 V y cuyo emisor esta conectado al conductor
0 de tensidn cero a través de un resistencia 153,

El colector del transistor 143 esté conecta
do a los emisores de dos transistores 155, 15% vy el
colector del transistor 149 osté conectado & los emi-
gsores de dos transistores 159, 161.

Los colectores de los transistores 155 7
159 estdn conectados entre s y estén conectados, a
través de una resistencia 163, a una tensidn de alimeg
tacidn positiva de $12 V. Los colectores de los tran-
gigtores 15? y 161 estén interconectados y estan coneg
tados a la tensidn de alimentacidn pogitiva de +12 V,
Ias bases de los transistores 157, 159 estén conecta=
das a los colectores de un par de transistores 165,
167, cuyos colectores estdn conectados, a través de
una registencia 168, a la tensidn de alimentacidn Po-
gitliva de +12 V, Las bases de los transistores 155,
161 estén consctadas a los colectores de un par de

transistores 169, 171. Estos colectores estén conectga
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dos, a través de una resistencia 172, a 1a tensidn de
alimentacidn positiva de $12 V., Los emisores de los
transistores 165, 167, 169 y 171 estan interconectados
v estén conectados al colector de un trensistor 173
dispuesto como fuente de corrients, cuyo emisor esta
conectado, a través de una resistencia 175, al condug
tor 0 de tengion cero.

Oada una de las bases de los trangistores
169 y 171 estén conectedas a una salida 174, 176 dife
rente del generador 117 de selial de conmutacion de sis

tema. La base del transistor 165 estéd conectada a la

segunda entrada 125 del primer demodulador 123 y estd”

conectada, en cuanto a tensidn continua, a la base del-
transiétor 1%1 e traves de una resistencia 177. La ba--
ge del transistor 167 estéd conectada a una entrada 178
de seial de referencia PAL y, en cuanto & tension con
tinua, a la base del transistor 169 a través de una
resistencia 179,

Cuando 12 tensidn en las bases de los tran-
sistores 165 y 171 es suficientemente positiva con re
lacidn a la tension en las bases de los transistores
167 y 169, la sefial de entrada en la segunda entrada
125 eg aplicada a través del - par de transistores
165, 171, entonces en conduccidn, en oposicidn de fa-

se, a lag bages de los transistores 157, 159, ¥ 155;
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161. Este es el caso cuando se recibe una sefial SECAIL
Los transistores 167 y 169 estén entonces al corte.

Cuando se recibe una sefial PAL, las bases
de los transistores 167, 169 se hacen més positivas
que las de los transistores 165, 171, de modo que los
d1ltimos estén sl corte y los transistores 167, 169 con
ducen. La gsefial de referencia PAL es entonces aplicada
desde 1a entrada 178 en oposicidén de fase a las bases
de los transistores 155, 161 ¥y 157, 159,

La seccicn 143, 149, 155, 157, 159, 161 de
demodulacidn utilizeda realmente funciona de un modo
conocido que no necesita ser descrito adicionalmente,

Ta funcion del factor de calidad ajustable
de los circuitos 129, 139 desfasadores es hacer las ten
siones de salida de cada uno de los demoduladores igua
lee para los sistemas PAL y SECAM, aunque difiera la
relacidén de las amplitudes de las sefiales (R=Y) y (B=Y)
en las sefiales de crominancie SECAM y PAL. En efecto,
debido & una variacion del factor de calidad, el desfa
se cambia en funcion de la frecuencia de la sefial en
la segunda entrada 125. Puesto que el demodulador fun
cione como demodulador ds fase, la tension de salida
del demodulador cambia en funcion del factor de cali-
dad del circuito 129,

La emplificacion de los demoduladores esta

- 18 -
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escggida preferiblemente de modo que es tal que, en
el caso de recepeidn PAL, las sefiales (R-Y) y (B-Y)
tienen su relacion original determinadé por el trans-
misor despuds de la demodulacidén. La relacidn de los
factores Q de calidad de los circuitos 129, 139 desfa
sadores es entonces tal que tiene lugar la misma rela
clon de amplitud en la salida de los demoduladores en.
el casec de recepcién SECAM,

En la Figura 3 los componentes correspondisp
tes tienen las mismas cifras de referencia que en las

otras Figuras,

Aparte de las conexiones de basge y colector, .

los separadores de via de sefial que limitan en caso de
recepcién SECAM y amplifican sin limitacion en caso
de recepcién PAL, que incluyen los transistores primg
ro, segundo y tercero 1, 5y 17 y los transistores
séptimo, octavo y noveno 37, 49, y 47, respectivamente,
y el amplificador de tension diferencial que puede ser
blogqueado en cago de reoepcién SECAM, que incluye el
cuarto, el quinto y el sexto transistores 21, 31 y 33,
son iguales a los de lg Figura 1.

La base del primer transistor 1 esté conecta
de a log colectores de los transistores décimo y duo-
décimo 53, 5T y la del séptimo transistor 37 esté coneg

tada a los colectores del undécimo y del decimotercero
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transistores 55, 59. El colector del décimo transis—
tor 53 estd conectado, a través de una resistencia
181 de carga, y el del undécimo transistor 55 esté cg
nectado, a través de una resistencia 183 de cargs, a
la fensidén de alimentacion positiva de & 12 V,

Los colectores de los transistores segundo,
tercero y noveno 5, 17, v 47 estén conectados a la sa
lida 83 y, a través de una resistencia 185 de carga,
a la tension de alimentacion positiva de #12 V, Los cg
lectores del quinto y del octavo transistores 31, 39
estén conectados a la salida 65 y, a través de una re
sistencia 187 de carga, a la tension de alimentacion
positiva de 412 V, Los colectores del cuarto ¥y sexto
trangistores 21, 33 estén también conectados a la tea
gidn de amlimentacion positiva de $12 V,

Los emisores del décimo y undéeimo transis-
tores 53, 55 estan conectados al colector de un tran~
sistor 189 y los del duodécimo y décimotercero transis
tores 57, 59 estdn conectados al colector de no Hrap-
gistor 191. La bage del transistor 189 estéd conectada
a8 la entrada 3 para las gefiales de crominancia no re-
tardedas y la del transistor 191 esta conectada a la
entrada 53 correspondiente a las geflales de crominan-
cia que estén retardadas en un perfodo de 1inea, Los

emisores de los transistores 189, 191 estén conectados

w 20 =



10

15

20

25

14,7.72

al conductor 0 de tensich cero & través de resisten-
ciag 193, 195, respectivamente .
El funcionamiento del circuito es como sigue:

Como resultado de la accion del conmutador que funcig
na a la mitad de la frecuencia de 1linea con el décimo,
undécino, duodéeimo y decimotercero transistores 53,
55, 57, 59, es alternativamente aplicada una sefial de
crominancia retardada y una sefial de crominancia no
retardada PAL o SECAM a la base del primer transistor .
1 y es apllicada alternativamente una sefial de cromi
nancia no retardada y una sefial de crominancia retards
da PAL o SECAM a la base del géptimo transistor 37.

En caso de recepcién PAL, el segundo, el sex
to y ol octavo transistores 5, 33, 39 estén al corte
¥y og transistores primero, tercero, cuarto, quinto,
séptimo y noveno 1, 17, 21, 31, 37, 47 estén conducien
dos

Solamente se produce en los colectores del
tercer y noveno transistores 17, 47 una sefial suma de
la sefial de crominancia PAL no retardada y la sefial
de cromlnancis PAL retardada en un perfodo de 1linea y
gque incluye la componente de fase constante de la se-
flal PAL (B~Y), La diferencia de la geflal de crominan-
cia PAL no retardada y la sefial de crominancia retar-

dada y la sefial de crominancia PAL retardada y la sg
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fial de crominancia no retardads y no Iimitada, es alter
nativamente formada por el amplificador 21, 31 dife-~
renciael en el colector del quinto transistor 31. Eato
produce la componente en cuadratura de la fase alter-
nante original (R-Y) de la sefial de crominancia PAL.
Sin embargo, esta sefial (R~Y) no presenta una alternan
cia de fase con el caemblo de 1linea en el colector del
quinto transistor 31 debido a la aceion del conmutador
53, 55, 57, 59,

En caso de recepcién SECAM los transistores
tercero, cuarto, quinto y noveno 17, 21, 31, 47 estén
al corte y los transistores primero, segundo, sexto;
séptimo y octave 1, 5, 33, 37, 39 conducen,

Una gefial de crominancia SECAM retardada y
una sefial de crominancia no retardada se producen al-
ternativamente on el colector del segundo transigtor
5.y es producida alternativamente una sefial de cromi-
nancia SECAM no retardada y una seflal de crominancia
retardada limitada, en el colector del octavo transig
tor 39. Como es sabido, la sefial (B-Y) de crominancia
SECAM es producida de este modo en la salida 83 y la
sefial (R-Y) de crominancia SECAM es producida en la
salida 65 cuando 8l conmutador 53, 55, 57, 59 conmuta
con el ritmo correcto.

En la Figura 4, una parte 86 representada en

= 22 =
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un diagrama de blogues corresponde al circuito de la
Figura 3. Las cifras de referencia corresponden a las
de lag otras PFiguras. El conmutedor 113, que funciona
a la mitad de la frecuencia de linea, estéd acoplado
directamente a las entradas 3 y 35 y corresponde & los
trangistores 53, 55, 57 y 59 de la PFigura 3. Las sali
das del conmutador 113 estdn unidas a las entradas de
los separadores 93, 95 de via de sefial cuyes galidas
SECAN incluyen.los limitadores 9%, 99 y cuyas galidas -
PAL estén unidas &l circuito 101 sumador y al circuito
103 substractor., Las salidas del circuito 101 sumador
y el limitador 97 estén conectadas a la salida 83 de
la parte 86 y las del circuite 103 substractor y el
limitador 99 estén conectadas a la salida 65 de la
nisma,

El conmutador 113 que funciona a la mitad de
la frecuencia de linea, corresponde a los transistores
53, 55, 57, 59 de la Figura 3; el separador 93 de via
de sefial y el limitador 97 corresponden a los transig
tores 1, 5, 17 de la Figura 3; el separador 95 de via
de seiflal y el limitador 99 corresponden a los transig
tores 3?, 39, 47 de la Figura 3; el circuito 101 suma
dor corresponde a la conexion del colector de los tran
sistores 17, 47 de la Figura 3, y el circuito 103 subg

tractor corresponde a2 los transistores 21 y 31 de la




10

15

20

25

14.7.72

403442

Figura 3.

La posicidn de los separadores 93, 95 de via
de sefial representada es la posicién PAL, y la posicién
no representada es la posicién SEC AWM,

Ta diferencia més importante de la parte 85
de la Figura 2 es que el conmutador 113 que funciona
a la mitad de la frecuencia de linea esté en este caso
incluido antes de los separadores 93, 95 de via de sg
el y en la Figura 2 esté incluido después de ellos.

Bl funcionemiento de la parte 86 corresponde
al funcionamiento del circuito de la Figura 3, de modo
que dste no necesita ser descrito adicionalmente.

El resto del circuito corresponde a la parte
acoplada a 1la parte 15 del circuito de la Figura 2,
de modo que se hace referencia a la misma para su ful
cionamiento.

Cuando se utiliza el circuito de la Figura
3y resultaré obvio que tanto la sefial de crominanocia
SECAM limitada como la sefial PAL sin limitar se pro-
ducen en el colector del primer transistor 1, de modo
que también el colector de este transistor puede estar
conectado al colector del noveno trangistor 47, en
vez de a los colectores de los transistores segundo ¥
tercer 5 y 17.

Las fuentes 11, 25, 43 de corriente de los
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circuitos descritos pueden ser sustituidas, si se deses,
por una resistencia conectada al conductor O de ten=-
sidn cero.

Ademés, las bases de los transistores cuarto
y quinte 21 y 31 pueden estar acopladas de un modo di
ferente, por ejemplo, directamente, a las entradas 3
v 53, respectivamente.

La utilizacidn de demoduladores comunes a
log sistemas PAL y SECAM tiene el resultado de que &l
control de saturacion de un receptor de television en
color provisto de un circuito como el antes descrito
se realizard generalments en la seccidn del recsphor
que sigue a los demoduladoreén Preferiblemente, este
gerd el caso después de un acoplamiento de tension al
terna seguido por un circuito fijador de nivel, mien-
tras que para obtener el nivel correcto en caso de re
cepeildn de una sefial SECAM, la sefial de entrada de los
demoduladores es suprimida,

Bl ecircuito decodificador ha sido descrito
con referencia & su utilizacidn en un receptor de te-
levisidn en color PAT-SECAM. En principic, sin embargo,
el circuito decodificador puede ser utilizado en aque
1los receptores que sean adecuados para la recepcién
de gefiales moduladas tanto en amplitud como en fre =

cusencia.
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Esta solicitud, que corresponde a la presen
tada en Holanda el 4 de Junio de 1971, bajo el Namero
7107669, se acoge a los beneficios del articulo 51 del

vigente Estatuto sobre Propiedad Indusirial.

REIVINDICACTIONES

Los puntos de invencion propia y nueva, que
ge presentan para que sean objeto de esta solicitud de
Patente de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son
los siguientes:

1.= Una disposicidn de circuito decodificador
para un receptor de television multi-sistema para el
tratamiento de al menos una sefial demodulada en ampli
tud y una gefial modulada en frecuencia, que incluye
un separador conmutable de via de sefial de crominan~
cia en una via de sefial de modulacidn de amplitud ¥y
una via de sefial de modulacion de frecuencia, sn el

cuel la via de sefial de modulacidn de frecuencia inelu
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ye un limitador, caracterizada porgue el separador de
via de seflal incluye un primer transistor (1) acopla-
do & una entrada del mismo y que tiene su emisor coneg
tado al emisor de un segundo ftransistor (5) vy, & tra-
vés de una primera resistencia (9), a una primera fuen
te (11) de corriente, cuya conexion entre la primera
resistencia (9) y la primera fuente (11) de corriente
estd conectada ademéds, a través de una segunda resis-
tencia (15), al emisor de un tercer transistor (17),
egtando cada una de lag bases del segundo y del tercer
transistores (5,17) conectadas a una entrada (7,19)
diferente de tensidn de conmutacidn de sistema, estan
do unido al menos uno de los.colectores del primer ¥y
del segundo transistores (1,5) a una salida de modula .
cidn de frecuencia del separador de vi; de gefial, ¥
estando unido al.menos uno de los colectores del pri-
mer y del tercer transistores (1,17) a una salida de
modulacidn de amplitud del separador de via de sefial.
2,- Una disposicion de acuerdo con la rei-
vindicacidn 1, ceracterizada porque los emisores del
primer y segundo del transistores (1,5) estdn conec-
tados a la bage de un cuarfo transistor (21) cuyo emi
sor estd conectado, a través de una tercera résisten-
cia (23), a una segunda fuente (25) de corriente, mien

tras que el punto de unidn entre dicha tercera resis-
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tencia (23) y la segunda fuente (25) de corriente estd
conectado, a través de una resis%encia (29), 2l emisor
de un quinto transistor (31) y ademds al emisor de un
sexto transistor (33) cuya base estd acoplada a una en
trada (35) de *tensidn de conmutacidn de sistena.

3a= Una disposicién de acuerdo con la rel-
vindicacidn 2, caracterizada porque el colector de uno
de los transistores del grupo formado por el primer ¥y
sl segundo transisfores (1,5) esté conectado al colec
tor de uno de los transistorss del grupo formado por
los transistores cuarto y quinto (21,31).

4.= Una disposicion de acuerdo con la rei-
vindicacidn 2, gue incluye un separador adicional de
via de sefial, caracterizada porque el separador adi-
cional de via de sefial incluye un séptimo transistor
(37) acoplado a una entrada del mismo y que tiene su
emisor conectado al emisor de un octavo transigtor (39)
¥, & través de una quinta resistencia (41), a una ter
cera fuente (43) de corriente, mientras que el punto
de unidn o conexicn entre la quinbta resistencia (41)
y la tercera fuente (43) de corriente estd conectado,
a través de una sexta resistencia (46), al emisor de
un novene transistor (47), estando consctada la bhase
del quinto transistor (31) a los emisores del séptimo

y del octavo transistores (37,39).
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5. Una disposicién.de acuerdo con la reivin
dicacidn 4, caracterizada porque el colector del cuag
to transistor (21) estd conectado al colector del se-
gundo transistor (5) y a los emisores de un décimo y
on undéeimo transistores (53,55), estando conectado al
colector dsl quinto transistor (371) al del octavo trag
gistor y & los emisores de un ducdécimo y un decimoter -
cero trangistores (57,59), y estando conectado al co
lector del tercer transistor (1%) al del noveno trap-
sistor (47) y, a través de una séptima y una octava rg
sistencia (69,73), al emisor de un decimocuarto y un
decimoguinto transistores (71,75), respectivemente,.
mientras gque los colectores del déeimo y duodécimo trap
sistores (53,5%) estén conectados entre gl y a los emi
sores de un decimosexto y un decimoséptimo transisto-
res (79,81), estando conectados entre si los colectores
del unddcimo y decimotercero transistores (55,59), es
tando conectadas entre sl en parejas las bases del un
ddeimo (55), el duodéeimo (57), el déeimo (53) y el
decimotercero (59) transistores en los cuales al menos
una de dichas parejas de bases estd conectada & una
entrada pere una tensidn de conmutacion de la mited de
1a frecuencia de linea, estando conectados entre af
108 colectores del decimoguinto transistor (75) y el

decimoséptimo trangistor (81) y estando unidas las ba
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ses del decimoguintio transistor (75) v el decimosexto
transistor (79) a una entrada (35) de teonsion de con-
mutacidn de sistema con relacion a la del decimocuarto
transistor (71) y el decimoséptimo transistor (81),

6.= Una disposicidn de acuerdo con la rei -
vindicacidn 5, caracterizada porque las entradas de
los separadores de.via de sefial estdn acopladas a una
entrada (3) y una salida (53), respectivamente, de un
circuito de retardo.

7.~ Una disposicion de acuerdo con la rei -

vindicacion 4, caracterizada porque los colectores del
segundo y tercer transistores (5,17) y los del quinto
y octavo treansistores (31,39) estan conectados entre
s{ en parejag, mientras que cada una de las sntradas
de los separadores de via de sefial (bases 1,37) estén
conectadas a una salida diferente de un conmubtador bi
polar que funciona & la mitad de la frecuencis de.linea,
una de cuyas entradas esté acoplada a una entrada (13)
de un circuito (91) de retardo y del cual una entrada
adicional estd acoplada a una salida (53) del circuito
(91) de retardo.

8¢~ Una disposicion de acuerdo con la rei -
vindicacion 5 y la reivindicacidn T, caracterizada por
gue los colectores del decimoprimerc y decimoguinto

transistores (55,75) y del octavo y tercero transisto

- 30 -
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res (39,17) estén conectados a primeras entradas (121,136)
de un primer y un segundo demoduladores (123,133); reg
pectivamente, y & través de un circuito (127,129,137, -
139) desfasador que tiene un factor Q de calidad ajug
5 table, & una segunda entrada (125,142) del primer y sg
gundo demoduladores (123,133), '
9.~ Una disposicidn de acuerdo con cualquig -
ra de lasg reivindicaciones precedentes, caractegizada
porque las mencionadas fuentes de corriente son tran-
10 gistores.
10,= "UNA DISPOSICION DE CIRCUITO DECODIFICA
DOR PARA UN REOEPTOR DE TELEVISION MULTI-SISTEMA".
Tal y como se ha descrito en la Memorié que
antecede, representado en los dibujos que se acompafian
15 y para los fines que se han especificado.
BEsta Memoria consta de treinta y una hojas eg

- L4 I3
critas a maguina por una sola cara.

u
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